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LED DISPLAY PART NO.
OPD-D3910B-GW

— [ = i e e | e e | —a —

| N
» White Segment

» Gray Face

= Color when customer decide

(example: G = Gap Green, B = Blue, E = 635nm Red,
SR =660nm Red, Y = 585nm Yellow..e.tc..)

= Common Anode / Cathode

Anode = Even number / Cathode = Odd number
» Reflector Code (REF Code)

» Digit Size

39=0.39", 56=0.56" , 80=0.8" , 100=1.0"

» Number of 7-Segment Digits

S = Single Digit, D = Dual Digits, T = Triple Digits, Q = Quadruple Digits

2% Through Hole Display
(COB on board)

Lead - fiige




0.28” single digit display

r‘r

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-52811G-BW
OPD-S2811YG-BW

OPD-52811Y-BW

0.30” single digit display

N

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-S301011G-BW
OPD=S3010/11YG-BW

OPD-S3010/1Y-BW

3 BRI ERAT]

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

74

P[le

15

L

[

o5
12

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)

460nm (InGaN / Saphire)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice

60 med
470nm (InGaN | Saphire) 120 med
525nm (InGaN | Saphire) 250 med

570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

113

Part Number
(C.AICLC)

OPDS2B11LY-BW
OPD:S2B11A-BW
OPD-S2811LA-BW
OPD-52811E-BW
OPD-S2B11LE-BW

OPD-528115R-BW

&

Fi B

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

610nm (GaAsP [ GaF) 10 med

610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

m— -

€25nm (AlGalnP | GaAs)

s B

10 med

Package Dimension / Internal Circuit

S

Co.3
PINI

:

™
' |
1.%1-14-_5.08 |

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

LG

Wave Length (nm)
M@ I =20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)

Color

60 med
470nm (InGaN | Saphire) 120 med
525nm (InGaN / Saphire) 250 med
570nm (GaP | GaP) 15 med
570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med

530nm (GaAsP | GaP)

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S3010/1LY-BW
OPD-S301011A-BW
OPD-S3010/1LA-BW
OPD-S301011E-BW
OPD:S3010/1LE-BW

OPD-S301011SR-BW

Al B| C| D] E| F| G|DP
09 85 4237
§3010 Common Anode
1.6
@]

P
Al B| C| D] E| F| G|DP

109 8 5 4 2 3 7
$3011 Common Cathode

Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

Color

Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

610nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

620nm (GaAsP | GaP) 10 med

625nm (AlGalnP | GaAs)

-




0.36” single digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-53610/1G-BW
OPD-S36101YGBW

OPD-S3610MY-BW

0.39” single digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-S39101B-BW
OPD-S330LB-BW
OPD-S2810MPY-BW
OPD-S391011G-BW
OPD-S3310/1YG=BW

OPD-S3910/1Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

PINI~f

FE

1

10,16 I

| 2maxa

1]

:2:5 'f'_sua |

i

i
|
N

Wave Length (nm)

M@ k= 20mA
{Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)

525nm (InGaN / Saphire}

570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

Part Number
(C.AICLC)

OPDS3E10/1LY-BW
OPDS361011ABW
OPD-S3610/1LA-BW
OPD-S3610/1E-BW
OPD-S3610/1LE-BW

OPD-53610/1SR-BW

RIS BRI BRAT]

$$$$%#$P

10 9

g 5 4 2

53610 Commen Anod a

Le

HIHE

0 9

85482 37

£3611 Common Cathode

Package Dimension / Internal Circuit

PINI-|

gl
x

I

S8

B0.45
124 | ?.saJ

Wave Length (nm)

M@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

142 Le.s-<x4=1a.:L|

o ol

9.5(0.39"

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S3910/1LY-BW
OPD-S39101A-BW
OPD-S3910/11LA-BW
OPD-S391011E-BW
OPD:S3910/1LE-BW

OPD-S391011SR-BW

Vi (V) at
k= 20mA/

per dice

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
610nm (GaAsP | GaF) 10 med
610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med
620nm (GaAsP | GaP) 10 med
€25nm (AlGalnP | GaAs)

645nm (AlGaAs | GaAs,SH)

3.8

S| Mo,
A% E* Ef D% E% F% G*DP#
10 97 5 42 1 6
$3910 Common Anode
3.8
R
109 7 5 42 1 6
53911 Common Cathode

Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
810nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AIGalnP | GaAs) 100 med
620nm (GaAsP | GaP) 10 med

625nm (AlGalnP | GaAs)

645nm (AlGaAs [ GaAs,SH)




0.39” single digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-53912/38-BW
OPD=S3312/3LB-BW
OPD-S391213PY-BW
OPD-53912/3G-BW
OPD-S3312/3YG-BW

OPD-53912/3Y-BW

0.50” single digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-S5010/1B-BW
OPD-55010/LB-BW
OPD-S5010MPY-BW
OPD-S501011G-BW
OPD-S5010/1YG=BW

OPD-S5010/1Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

mm—\l+|
e

2045
124 | 7.52J

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

Bl.5

1.38 EdGud=9.84

12.760,57)

Wave Length (nm)
M@ I =20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

9.5(0.39"3

142 Le.y x4=1n.1§_|

A

Part Number
(C.AICLC)

OPDS3912/3LY-BW
OPDS391213ABW
OPD-53912/3LA-BW
OPD-S3912/3E-BW
OPD-53912/3LE-BW

OPD-53912/35R-BW

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S5010/1LY-BW
OPD-S5010/1A-BW
OPD-S5010/11LA-BW
OPD-S5010/11E-BW
OPD.S5010/1LE-BW

OPD-S501011SR-BW

\  EERAERINEIRAT

L6
L

A*BEDEFGDP%

10 8 4 2 3k 7
39 mmon Anod

16
ATB C DTE F
10

531360 mmon C.

G|DP

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
610nm (GaAsP | GaF) 10 med
610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

620nm (GaAsP | GaP) 10 med
£25nm (AlGalnP | GaAs)

645nm (AlGaAs | GaAs,SH)

#$$%%%$%

9 105
51}10 Cnmrnon Anode

3,8

TLILEEE

7 6 4 2 1 910 3
85011 Common Cathode

Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

610nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AIGaInP | GaAs) 100 med
620nm (GaAsP | GaP) 10 med
625nm (AlGalnP | GaAs)

645nm (AlGaAs [ GaAs,SH)



0.56" single digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S5610/1B-BW
OPD-S5610/1LB-BW
OPD-85610/1PY-BW
OPD-55610/1G-BW
OPD-85610/YG-BW

OPD-S5610/11Y-BW

0.56” single digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-55620/1B-BW
OPD-§5620/1LB-BW
OPD-5562011PY-BW
OPD-S562011G-BW
OPD-S5620/1YG=BW

OPD-S5620/11Y-BW

Color

RIS BRI BRAT]

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

205 1
L3a 2464 =984

:
e
DATEICODE

-

Wave Length (nm)

M@ k= 20mA
{Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)

525nm (InGaN / Saphire}

570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

Part Number
(C.AICLC)

OPD.S5610/1LY-BW
OPD.S561011ABW
OPD-S5610/1LA-BW
OPD-S5610/1E-BW
OPD-55610/1LE-BW

OPD-55610/1SR-BW

Al Bl C| D] E| F| G|DP

76 4 2 1 9103
§5610 Common Ancde
38

Al Bl C| D| E| F| G|DP

76 42 1 9105
85611 Common Cathode

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

610nm (GaAsP [ GaF) 10 med

610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

m— - -

€25nm (AlGalnP | GaAs)

s B

Package Dimension / Internal Circuit

ans

138 I 2AExd=9.84

Wave Length (nm)

M@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S5620/1LY-BW
OPD-S5620/1A-BW
OPD-S5620/1LA-BW
OPD-55620/1E-BW
OPD.S5620/1LE-BW

OPD-S562011SR-BW

R

9 10 5
c:rmrnonﬁnode

a8
1
7 64219105
$§5621 Common Cathode

7 4
55620

Wave Length (nm)
Color M@ I = 20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
810nm (GaAsP | GaP) 10 med

610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

T e
R - v
-



0.60" single digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S6010/1B-BW
OPD-SE010/1LB-BW
OPD-SE010/1PY-BW
OPD-56010/1G-BW
OPD-SE0101YG-BW

OPD-SE010/1Y-BW

0.80” single digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-S8010/1B-BW
OPD-S8010/1LB-BW
OPD-S8010MPY-BW
OPD-SB01011G-BW
OPD-SB010/1YG=BW

OPD-SB010/1Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

352

392

_] 2.54x4=1015

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

Part Number
(C.AICLC)

OPD.SE010/1LY-BW
OPD.SE0101ABW
OPD-S6010/1LA-BW
OPD-S6010/1E-BW
OPD-S6010/1LE-BW

OPD-S6010/1SR-BW

RIS BRI BRAT]

A B*C i} E*F G|DOP

9

10C nAnnds

4

?
B C| D| E| F| G|DP

-

Package Dimension / Internal Circuit

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

4.96

17.:&!

l 254x7

496

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S8010/1LY-BW
OPD-S8010/1A-BW
OPD-S8010/1LA-BW
OPD-S8010/11E-BW
OPD.S8010/1LE-BW

OPD-S801011SR-BW

1 RDP

7,8, 16 No FIN

Color

Super Bright Yellow

-

G 9

3 8
35011 Cummon Cathode

Wave Length (nm)

M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AIGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

351116

4

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med
10 med

120 med

10 med

TEERLEE

12 m 4 2

58010 Common Anode

3,5,11,16

SFRREE

12 w 4 2

58011 Common Cathode

Wave Length (nm)

A@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGaInP / GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

625nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med

10 med




0.80" single digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S8022/38-BW
OPD=58022/3LB-BW
OPD-58022/3PY-BW
OPD-58022/3G-BW
OPD-58022/3YG-BW

OPD-S8022/3Y-BW

1.0” single digit display

©

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-S10010MB-BW
OPD-S10010MLB-BW
OPD-51001011PY-BW
OPD-51001011G-BW
OPD=S100101YG-BW

OPD-510010/1Y-BW

\  EERAERINEIRAT

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

%

2.54x4=1016

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

ol
L

Part Number
(C.AICLC)

OPD.S8022/3LY-BW
OPD.S8022/3A-BW
OPD-S8022/3LA-BW
OPD-S8022/3E-BW
OPD-58022/3LE-BW

OPD-58022/35R-BW

3.8

T

§8022 Common Anode
3.8

e

76 4 21 910 35
58023 Commeon Cathode

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
610nm (GaAsP | GaF) 10 med

610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

m— -

€25nm (AlGalnP | GaAs)

s B

10 med

Package Dimension / Internal Circuit

1692

6,92 |
254k =1016

Wave Length (nm)
M@ I =20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr= 20mA/
per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S10010/1LY-BW
OPD-S10010/A-BW
OPD-5100101LA-BW
OPD-S100101E-BW
OPD:S1001 01LE-BW

OPD-510010/1SR-BW

3.8
Al B C| D] E| F G‘]}P
B 76 4 21 91053
$10010 Common Anode
gﬁ 3.8
O
D DF

Al Bl C| D| E| F| G|DF

9 10 5
§10011 Commen Cathode

76 4 21

Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

Color

Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

610nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

620nm (GaAsP | GaP) 10 med

e
-




1.0” single digit display

&

Part Number

(CAIC.C) Color

OPD-510012138-BW _
OPD=510012/3LBBW _
OPD-S10012/3PY-BW _
ormsuozscon  [JaeRnl]
OPD-S10012/3YG-BW

OPD-510012/3Y-BW

1.2” single digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-§12010/11B-BW
OPD-§12010MLB-BW
OPD-51201011PY-BW
OPD-51201011G-BW
OPD=S120101YG-BW

OPD-§12010/1Y-BW

RIS BRI BRAT]

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

al
|

Ledg

205 |69

254x4=1016

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

Part Number
(C.AICLC)

OPD:S1001 Z/3LY-BW
OPDLS1001 2/3A-BW
OPD-S10012/3LA-BW
OPD-510012/3E-BW
OPD-510012/3LE-BW

OPD-51001 2/35R-BW

A B C| IO E G| DP

7.6 421 91105
510012 Common Anode

2.8

P W8 o g A gop

I
76 4 21 %105
810013 Comman Cathode

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP [ GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)

D p—
-
"

Package Dimension / Internal Circuit

a
b
a

|2

306127

2

P15
9,38,

9.38

254xd=1016

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S12010/1LY-BW
OPD-512010MA-BW
OPD-512010LA-BW
OPD-512010ME-BW
OPD:S120101LE-BW

OPD-512010/1SR-BW

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med

10 med

Al B| C| D] E| F

7 6
5120

G|DP

8

it

9
31201 Commeon Cat

Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)

610nm (AlGalnP | GaAs)

O pre—
[ .
-

BTCDETG
& 2

:

ho-do

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med




1.2” single digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-512012/38-BW
OPD=512012/3LB-BW
OPD-§1201213PY-BW
OPD-512012/3G-BW
OPD-512012/3YG-BW

OPD-512012/3Y-BW

1.5” single digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-S15010MB-BW
OPD-S15010MLB-BW
OPD-51501011PY-BW
OPD-51501011G-BW
OPD=S150101YG-BW

OPD-§15010/1Y-BW

Package Dimension / Internal Circuit

306027

.
ranrm.

]
9.32

M

532
2.54xa=1015

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

Part Number
(C.AICLC)

OPDWS1201 Z/3LY-BW
OPDs51201 2/3A-BW
OPD-S12012/3LA-BW
OPD-512012/3E-BW
OPD-S12012/3LE-BW

OPD-512012/35R-BW

ul

i

;779/

381015

1/

24
1
1

—_—t

ED

0.5
nee

.28
25d4xd=1016

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S15010/1LY-BW
OPD-S15010/A-BW
OPD-515010/1LA-BW
OPD-§150101E-BW
OPD:51501 01LE-BW

OPD-515010/1SR-BW

O
=

Super Bright Yellow

[ .
-

RIS BRI BRAT]

OPTO PLUS LED CORP.

& Bl C| D E| F| GDP
76 4 32 9108

812012 Common Anode

9]

A B C| D E| F| GDP

76 4 32 9108
$12013 Common Cathode

Wave Length (nm)

M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AIGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

-

Package Dimension / Internal Circuit

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med
120 med

10 med

3 2 9108
5011 Common Cathode

Wave Length (nm)

A@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)
610nm (AlGalnP / GaAs)

620nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med



1.5” single digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-515012/38-BW
OPD=515012/3LE-BW
OPD-§1501213PY-BW
OPD-515012/3G-BW
OPD-515012/3YG-BW

OPD-515012/3Y-BW

1.8” single digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-S18010MB-BW
OPD-S13010MLB-BW
OPD-5180101PY-BW
OPD-51801011G-BW
OPD-5180101YG-BW

OPD-518010/1Y-BW

Package Dimension / Internal Circuit

ul

38.1¢1.5%)

1805

10228

.82

2.54xd=1016

Wave Length (nm)

M@ k= 20mA
{Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)

525nm (InGaN / Saphire}

570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

Part Number
(C.AICLC)

OPDWS1501 2/3LY-BW
OPD.51501 2/3ABW
OPD-S15012/3LA-BW
OPD-515012/3E-BW
OPD-S15012/3LE-BW

OPD-51501 2/35R-BW

P
L
il

13.92

LT

Wave Length (nm)

M@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S18010/1LY-BW
OPD-S18010/A-BW
OPD-518010/1LA-BW
OPD-518010ME-BW
OPD:S1801 01LE-BW

OPD-S18010/1SR-BW

B

Color

Super Bright Yellow

RIS BRI BRAT]

OPTO PLUS LED CORP.

B C| D El F| GDP
76 4329108

815013 Common Cathode
Wave Length (nm)
(Dice Materials)
590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

-

76 4 3 2 9108
S18010 Comrmrl Ancde

Vi (V) at
A @ k= 20mA k=

20mA/

per dice

120 med

10 med

jBC;EF;j

7643291008

518011 Common Cathode

Wave Length (nm)

M@k=20mA k=

(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AlGalnP / GaAs)
620nm (GaAsF | GaP)

625nm (AlGalnP | GaAs)

-

Vi (V) at
20mAJ
per dice

120 med

10 med




2.3” single digit display

&

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-5230101B-BW
OPD=52301011LE-BW
OPD-S23010/PY-BW
OPD-52301011G-BW
OPD-8230101YG-BW

OPD-523010/1Y-BW

Color

2.3” single digit display

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

wH
™
=

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

—.—-.—I 8

254x4=10]5

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.AICLC)

OPD-SZ3010/1LY-BW
OPDS230101ABW
OPD-S23010/1LA-BW
OPD-523010ME-BW
OPD-S23010/MLE-BW

OPD-5230101SR-BW

i
o
o

56,983

LU

RIS BRI BRAT]

Al B| C| D| E| F| G|D

76 432 9105
523010 Common Anode

1.8

Al Bl C| D E| F| G|DP,

76 4329105
523011 Common Cathode

Wave Length (nm)

M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AIGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

-

B C Gl o

76 4329108
523023 Commen Cathode

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med
120 med

10 med

18,52 ESdxdnl0lf

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-523022/3B-BW
OPD-S23022/3LB-BW
OPD-52302213PY-BW
OPD-523022/3G-BW
OPD=523022/3YG-BW

OPD-§23022/3Y-BW

Color

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S23022/3LY-BW
OPD-523022/3A-BW
OPD-523022/3LA-BW
OPD-523022/3E-BW
OPD.S23022/3LE-BW

OPD-523022/35R-BW

Color

Super Bright Yellow

Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AlGalnP / GaAs)
620nm (GaAsF | GaP)

625nm (AlGalnP | GaAs)

-

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med




3.0” single digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S300101B-BW
OPD-S3001011LE-BW
OPD-S30010/1PY-BW
OPD-530010/1G-BW
OPD-S300101YG-BW

OPD-530010/1Y-BW

3.0” single digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-S30022/3B-BW
OPD-S30022/3LB-BW
OPD-520022/3PY-BW
OPD-S30022/3G-BW
OPD-S30022/3YG-BW

OPD-§30022/3Y-BW

Color

OPTO PLUS LED CORP.

RIS BRI BRAT]

Package Dimension / Internal Circuit

46
10

e

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

aleE ] [ l [ | 24.84
2484 S08x4=p0.32

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

62

756307

Part Number
(C.AICLC)

OPDS3001 0/1LY-BW
OPDLS300101ABW
OPD-S30010/1LA-BW
OPD-530010ME-BW
OPD-S30010/LE-BW

OPD-5300101SR-BW

264

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

5/ 08x4=20.32

Vi (V) at
lr= 20mA/
per dice

60 med
120 med
250 med
15 med
40 med

17 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S30022/3LY-BW
OPD-830022/3A-BW
OPD-530022/3LA-BW
OPD-530022/3E-BW
OPD.530022/3LE-BW

OPD-530022/35R-BW

F] H
76 432910848

15

Fl H

76 4 3F 91088
SM011 Comman Calhods

Wave Length (nm)

M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AIGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

-

!

76 4329105
530023 Common Cathode

Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

Color

Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | Gads)
610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AlGalnP | GaAs)

O pre—
[ .
-

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med

10 med

Vi (V) at
k=20mA/

per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med




OPTO PLUS LED CORP.

OI;-?; RN BRI ERAT]

Package Dimension / Internal Circuit

frld

1.8

4.0” single digit display

&

Part Number

Al Bl C} D] E[ F| G|DP)

B 764329105
540010 Common Anode

10164407

L8

sk Al Bl €] D| E[ F} G|DP)

I 7643291035

3484
“0Bxd=20.32 540011 Comman Cathade

34.84

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA

Wave Length (nm)
ha @ b = 20mA

Vi (V) at

Vi (V) at
k= 20mA/

I = 20mA/ Part Number

(C.A/C.C.)

OPD-S400101B-BW
OPD=54001011LE-BW
OPD-540010/1PY-BW
OPD-540010/1G-BW
OPD-540010/11YG-BW

OPD-540010/1Y-BW

5.0” single digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-S50010MB-BW
OPD-S500101LB-BW
OPD-S5001011PY-BW
OPD-§5001011G-BW
OPD-S500101YG-BW

OPD-S50010/1Y-BW

Color

{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaM / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

per dice

60 med

120 med

250 med

(C.A/C.C)

OPDS4001 0/1LY-BW
OPDsS400101ABW
OPD-540010/1LA-BW
OPD-540010ME-BW
OPD-540010MLE-BW

OPD-5400101SR-BW

| Re-

1264507

=

#2344

Ll

1

4234

Wave Length (nm)

M@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at

S8x4=EOIE

lr= 20mA/
per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-S50010/1LY-BW
OPD-850010MA-BW
OPD-S50010/1LA-BW
OPD-8500101E-BW
OPD.S5001 01LE-BW

OPD-550010/1SR-BW

(Dice Materials)
590nm (AlGalnP | GaAs)

610nm (GaAsP | GaF)
610nm (AlGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

-

Color

Super Bright Yellow

-

7 6 4 2 2 9105
850011 Comman Cathade

Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AlGalnP / GaAs)
620nm (GaAsF | GaP)

625nm (AlGalnP | GaAs)

per dice
120 med
10 med
100 med

10 med

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med

10 med



OPTO PLUS LED CORP.

OI;-% | BRI EIRA

Package Dimension / Internal Circuit

0.30" two digit display e g

j Ly Lt d DIG 1 nG 2
1 2 D3010 Common An
~ . o
- | e e |
_ : : 3 * A dAii /
f Fl oloA & c| o] g F] oo

B

B0.45 &4 3 98 6 7 4 1 2 D3011 Common Cathode
ES4xds101E

Wave Length (nm) Vi (V) at Wave Length (nm) Vi (V) at
'?g";:”é“g’ Color M@ k=20mA  |=20mA/ ':g'_m‘émge}' AM@Kk=20mA  k=20mA/
: b {Dice Materials) per dice T (Dice Materials) per dice

@ _ 4600m (InGaN / Saphire) 60med  OPDDIDONLY-BW 590nm (AlGalnP1GaAs) 120 med
@ 4700m (InGaN | Saphire) 10med  OPD-DI1OMABW 610nm (GaAsP | GaP) 10 med

@ 525nm (InGaN / Saphire) 250 med OPD-D3010/1LA-BW r 610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

OPD-D3010/1G-BW 570nm (GaP | GaP) 15 med OPD-D3010ME-BW _ 620nm (GaAsP | GaP) 10 med

OPD-D3010/1YG-BW | 570nm (ANGalnP | GaAs) 40 med OPD-D3010/LE-BW _ €25nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

OPD-D3010/1Y-BW 530nm (GaAsP | GaP) OPD-D3010/1SR-BW _ 645nm (AlGaAs [ GaAs,SH) 10 med

Package Dimension / Internal Circuit

0.36” two digit display [#l

+

:
ﬁ g % 2 D3810 Common Anode

' : G 2
PAR‘*‘NO. 1 i F ik é][ i i
DJ\TEF:ODE : al B C F| ¢ O B cf o

H”H ' 764138 9% 2 D311 Common Cathode

JI 4045
242 2 Sdxd=1016

Wave Length (nm) Vi (V) at Wave Length (nm) V¢ (V) at
Bt Fadmbiar Color M@ I=20mA  k=20mA/ ':g':*AN,,"(':'“g";' Color M@k=20mA  k=20mA/

(CAICC) (Dice Materials)  per dice (Dice Materials) ~ per dice

@ _ 460nm (InGaN / Saphire) 60mcd  OPD-D3B1OMLY-BW Super Bright Yellow 590nm (AIGalnP | GaAs) 120 med
@ _ 4700m (InGaN / Saphire) 120med  OPD-DIBIOHAEW 610nm (GaAsP | GaP) 10 med

@ _ 525nm (InGaN / Saphire) 250med  OPD-DIG1OMLA-BW Super Bright Amber 610nm (AIGalnP / GaAs) 100 med
OPD-D3E10/1G-BW 570nm (GaP | GaP) 15med  OPD-DIGIOME-BW _ 620nm (GaAsP | GaP) 10 med

OPD-D3E10M1YG-BW 570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med OPD-D3G10NLE-BW _ 625nm (AlGalnP | GaAs)
OPD-D3E10/1Y-BW 530nm (GaAsP | GaP) OPD-D3610/1SR-BW _ 645nm (AlGaAs | GaAs,SH)




0.40” two digit display

RS

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-D4010/1B-BW
OPD-D4010/1LEB-BW
OPD-D4010/1PY-BW
OPD-D4010/1G-BW
OPD-D3010/1YG-BW

OPD-D4D10/1Y-BW

0.50” two digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-D501011B-BW
OPD-D5010/1LB-BW
OPD-DS010/1PY-BW
OPD-D5010/1G-BW
OPD-D5010/1YG=BW

OPD-D5010/1Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

20.1

ll'.l.llﬁ

in
e}

| e |

£.54x4=10.16] 4.

- 10.Ec0.44)

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

23

12.7

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

Part Number
(C.AICLC)

OPD-D4010/1LY-BW
OPDD4010/1 ABW
OPD-D4010/LA-BW
OPD-D4010ME-BW
OPD-D4010/LE-BW

OPD-D4010/1SR-BW

742

254x4=1016 o

Wave Length (nm)
M@ lr=20mA
(Dice Materials)
460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-D50101LY-BW
OPD-D5010MA-BW
OPD-D5010/1LA-BW
OPD-DS0101E-BW
OPDDSO10/1LE-BW

OPD-D5010/1SR-BW

OI;-% | BRI EIRA

5
l

F 3
El F| G| DI

D4010 Comman

oG 2 |

*li]'ii
A B Cf I E| F

768 4 1 38 3% 2 D4011 Common Cathode

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

610nm (GaAsP [ GaF) 10 med

610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

DR oo o

MR oo
I <o s s

Package Dimension / Internal Circuit

Color

Super Bright Yellow

[

F 3
b

D5010 Comman Anode

0IG 2

R*]Eii]
CR:RR!

& 4 1 3 8 9 2 D501 Common Cathode

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
610nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AlGalnP / GaAs) 100 med

620nm (GaAsP | GaP) 10 med




0.53" two digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-ADS5310/1B-BW
OPD=ADS310/1LB-BW
OPD-ADS210/1PY-BW
OPD-AD5310/1G-BW
OPD-AD5S210/1YG-BW

OPD-AD5310/1Y-BW

0.56” two digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-D5610/11B-BW
OPD-D5610/1LB-BW
OPD-DSE10/1PY-BW
OPD-D5610/1G-BW
OPD-D5610/1YG=BW

OPD-D5610/1Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

.

,5 =

B0.5

232 2.04x8=20.32

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

13600.537)

(C.A/C.C)

OPD-ADS310MLY-BW
OPD-ADS310/1 ABW
OPD-ADS3101LA-BW
OPD-ADS310/E-BW
OPD-AD53101LE-BW

OPD-ADS3101SR-BW

RIS BRI BRAT]

D p—
-
"

Package Dimension / Internal Circuit

25

127

742

7.42 |

2.54x4=10.16

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

14.20056°)

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-D5610/1LY-BW
OPD-DS610MA-BW
OPD-D5610/1LA-BW
OPD-DS610ME-BW
OPDWDSE10/1LE-BW

OPD-D5610/1SR-BW

Color

Super Bright Yellow

Wave Length (nm)
A@ I = 20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)

10 med

100 med

10 med

120 med

10 med

D5610 Common Ancde

(4
NG e |

iKK3
B c o £ Fl

ms9 1 4 3652

D5611 Commen Cathode

Wave Length (nm)

A@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AlGalnP | GaAs)

T -
R v o

-

Vi (V) at
k=20mA/

per dice

120 med
10 med
100 med

10 med




0.80" two digit display

@

Part Number
(CA/C.C)

OPD-DB010/1B-BW
OPD-DB010/1LE-BW
OPD-D8010/1PY-BW
OPD-D8010/1G-BW
OPD-DBOM0/YG-BW

OPD-DBO10MY-BW

Color

R BRI BRAT]

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

358
18
T 4 T

s
| i
) &) 6 & F[ dlo & o € F 6o
i |: DG 2
’,‘39 B 3 8 9 7 D800 CommanAnode
PN £.83 : _
! * ;i i i . AAAAkAd
N ' % (o] CDEFGDP$BCDEFGD
DE " .
e

12 8&T"A=

7 &6 4 1 3 a 2 2 DBO1 Comman Cathode

20.3¢0.8"

laz.az2

Wave Length (nm) Vi (V) at
M@ lr= 20mA Ir=20mA/
{Dice Materials) per dice

Wave Length (nm) V¢ (V) at
Color MA@ k= 20mA I = 20mA/
(Dice Materials) per dice

Part Number
(C.AIC.C)

460nm (InGaN | Saphire) 60 med OPD-DBO1O/LY-BW Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
470nm (InGaN / Saphire) 120 med OPD-DB010/ABW Amber | 610nm (GaAsP/ GaP) 10 med

525nm (InGaN / Saphire) 250med  OPD-DEC1OMLA-BW ‘Super Bright Amber #10nm (AIGalnP | GaAs) 100 med

570nm (GaP | GaP) 15 med OPD-DE010ME-BW _ 620nm (GaAsF | GaP) 10 med
570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med OPD-DBO10LE-BW _ €25nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
530nm (GaAsP | GaP) 17 med OPD-DBO010/1SR-BW _ 645nm (AlGaAs | GaAs,SH) 10 med



| EEAERIEROERAT

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

0.36" three digit display _—

7ax2=15

DEié-.-

. =0as
45 |254x5=127| 4.3

74210853 T3611 Common Cathoda  PING no PIN

Wave Length (nm) Vi (V) at
MA@ k= 20mA k= 20mA/
(Dice Materials) per dice

Wave Length (nm) Vi (V) at
I?ért;:ugﬁéa)r Color M@ lr= 20mA Ir=20mA/
. B (Dice Materials) per dice

@ N oo o

@ 4700m (InGaN | Saphire) 120 med

Part Number
(C.AICLC)

OPD-T3610/1LY-BW 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

OPD-T361011ABW 610nm (GaAsP [ GaF) 10 med

OPD-T3610/1LA-BW 610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

@ 525nm (InGaN / Saphire} 250 med

OPD-T3610/1G-BW 570nm (GaP | GaP) 15 med OPD-T3G10ME-BW 620nm (GaAsP | GaP) 10 med

OPD-T361011YG-BW 570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med OPD-T3610/1LE-BW €25nm (AlGalnP | GaAs)

OPD-T3610/1SR-BW

OPD-T3610/1Y-BW 530nm (GaAsP | GaP)

0.36” three digit display

T3613 Comman Cathode  FIN10 no PIN

T6E5 41129

2045
49 | 254x5=127| 49

Wave Length (nm)  Vi(V)at
Color M@ I = 20mA k=20mA/
(Dice Materials) per dice

Wave Length (nm) Vi (V) at
M@ I =20mA I = 20mA/
(Dice Materials) per dice

Part Number
(C.A/C.C)

Part Number
(C.A/C.C.)

460nm (InGaN | Saphire) 60 med OPD-T3613LY-BW Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

470nm (InGaN | Saphire) 120 med OPD-T3613A-BW 610nm (GaAsP | GaP) 10 med

OPD-T3613LA-BW 610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med

525nm (InGaN / Saphire) 250 med

OPD-T3613G-BW

OPDTI613YG-BW

OPD-T3613Y-BW

570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

15 med

40 med

OPD-T3613E-BW

OPD-T3613LE-BW

OPD-T36135R-BW

T e
R - v
-




0.40" three digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-T40101B-BW
OPD=T4010/1LB-BW
OPD-T40101PY-BW
OPD=T4010/1G-BW
OPD-T401011YG-BW

OPD-T4010/1Y-BW

0.50” three digit display

\r‘ - Py 23

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-T5010/1B-BW
OPD-TS0101LB-BW
OPD-TS010/1PY-BW
OPD-TS010/1G-BW
OPD=T5010/1YG=BW

OPD-TS010/1Y-BW

Color

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

301

10dexz=20.32

1

DG 1

o o
b
4 9
Il L I

RIS BRI BRAT]

DIG 2 niG 3

]
biG

jv]
I
i1
ﬁ J!E!E‘!E*!
o & F G Hq

Common Anade
ol

80,5

2.54X5=12.7

DIl
iéi lil]k]iéi
bR BooeFf e B

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at

lr=20mA/

per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

17 med

Part Number
(C.AICLC)

OPDTAMOLY-BW
OPDTA01ABW
OPD-TA010/1LA-BW
OPD-T4MOME-BW
OPD-T4MOMLE-BW

OPD-T4010/1SR-BW

Package Dimension / Internal Circuit

NG,

T4z 2.54X4=10.1

£

o 12.7¢0.5")

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN / Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at

lr = 20mA/

per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-TS010/1LY-BW
OPD-T5010MA-BW
OPD-TS0M0ALA-BW
OPD-T5010M1E-BW
OPDTS0M0/LE-BW

OPD-T5010/15R-BW

G 1

T4014 Common Cathode  PING no PIN

Wave Length (nm)
A@ I = 20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

610nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med
620nm (GaAsP | GaP) 10 med
625nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

645nm (AlGaAs | GaAs,SH) 10 med

DlG2 BI63

/

2
niG 1

3

B| C

2
]

9 TS010 Common Anode

5
G 3

DG
{;
Bl C

i*li]ilil'
Al Bl Cl 0| E|F

Color

Super Bright Yellow

T5011 Commen Cathode
Vi (V) at
k=20mA/
per dice

Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

610nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AIGaInP | GaAs) 100 med
620nm (GaAsP | GaP) 10 med
625nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

645nm (AlGaAs [ GaAs,SH) 10 med




0.50" three digit display

. \/ "

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-TS012/38-BW
OPD=T5012/3LB-BW
OPD-TS012/3PY-BW
OPD-T5012/3G-BW
OPD-T501213YG-BW

OPD-TS012/3Y-BW

0.56” three digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-T5610/1B-BW
OPD-TS6101LB-BW
OPD-TS610/1PY-BW
OPD-TS610/1G-BW
OPD=T5610/1YGBW

OPD-TS610/1Y-BW

Color

Package Dimension / Internal Circuit

@05

742

T4e

2.54%4=10.16

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med
250 med
15 med
40 med

17 med

376

12.7x2=25.4

Part Number
(C.AICLC)

OPDWT50M2/3LY-BW
OPDWT5012/3A-BW
OPD-TS01213LA-BW
OPD-TS012/3E-BW
OPD-T5012/3LE-BW

OPD-T5012/35R-BW

ma 1

RIS BRI BRAT]

OPTO PLUS LED CORP.

g @ DG 3

M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP [ GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)

D p—
-
"

Package Dimension / Internal Circuit

+

T5013 Comman Cathode

Wave Length (nm)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med
10 med
120 med

10 med

1245

12,45

14200562

2.54x5=12.7

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-T5610/1LY-BW
OPD-TS6101A-BW
OPD-T5610/1LA-BW
OPD-T5610/1E-BW
OPDWT5610/1LE-BW

OPD-T5610/15R-BW

TEE10 Common Ancde  PING no connect

9
MG 2 l (o]

AX X
g HEFAG

L

w
o £ F

Color

Super Bright Yellow

T5611 Common Cathode

Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGaInP / GaAs)

620nm (GaAsP | GaP)

[ .
-

PINE no connect

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med
120 med

10 med




0.56" three digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-T56201B-GW
OPD=T5620/1LB-GW
OPD-TS620/11PY-GW
OPD=T5620/1G=-GW
OPD-TS620/1YG-GW

OPD-T5620/1Y-GW

0.80” three digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-T8010/1B-BW
OPD-T8010/HLB-BW
OPD-TBO10/1PY-BW
OPD-TBO10/1G-BW
OPD=TB010/1YG=BW

OPD-TBO10/1Y-BW

Package Dimension / Internal Circuit

376

12.7X2=254

\  EERAERINEIRAT

OPTO PLUS LED CORP.

1245

12.45

1420056

2.54%5=12.7

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)

Vi (V) at
Ir=20mA/
per dice

60 med

470nm (InGaN / Saphire) 120 med

525nm (InGaN / Saphire} 250 med

570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Part Number
(C.AICLC)

OPDWT5620/1LY-GW
OPDTS62011AGW
OPD-T5620/1LA-GW
OPD-T56201E-GW
OPD-T5620/1LE-GW

OPD-T5620/1SR-GW

Color

Super Bright Yallow

Wave Length (nm)

M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP [ GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)

m— -

s B

Package Dimension / Internal Circuit

59.3

20x2=40

€25nm (AlGalnP | GaAs)

3 T5621 Common Cathode  PING no connect

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med
10 med

120 med

10 med

P\!R'i' NO,

8.4
178

il

20.5

23.3

0.3200.8")

233

2.35%5=12.7

Wave Length (nm)
M@ I =20mA li=
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at

20mA/

per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-TEO0VILY-BW
OPD-TE010A-BW
OPD-TBMOALA-BW
OPD-TBMONE-BW
OPDWTEM0/LE-BW

OPD-TBOMO/1SR-BW

Color

Super Bright Yellow

TEO11 Common Cathode  PING no FIN

Wave Length (nm)

A@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)

610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AlGalnP | GaAs)

e

e
-

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med




0.28” four digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-Q28101B-BW
OPD-Q2810/1LB-BW
OPD-Q2810MPY-BW
OPD-Q2810/1G-BW
OPD-0281 0/ YG-BW

OPD-Q2810/1Y-BW

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-Q3310/{B-BW
OPD-Q3310/LB-BW
OPD-Q3310MPY-BW
OPD-Q331011G-BW
OPD=Q33101YG-BW

OPD-Q3310/Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

2.54x5=12.7

9.7

Wave Length (nm) Wi
M@ k= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

(V) at

Ir=20mA/
per dice

60 med

120 med

250 med

& 7(0.28%

Part Number
(C.AICLC)

OPD-QZB10/1LY-BW
OPD-Q2E10/1A-BW
OPD-Q2610/1LA-BW
OPD-Q2B10/1E-BW
OPD-Q2810/1LE-BW

OPD-Qi2810/1SR-BW

D,
357 2.54x9=27 86

2.4¢0.33"

Wave Length (nm) Vi
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

1 (V) at

lr= 20mA/
per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-Q3310/1LY-BW
OPD-Q3310/1A-BW
OPD-Q310/11LA-BW
OPD-Q3310/1E-BW
OPD-Q3310/1LE-BW

OPD-Q3310/15R-BW

RIS BRI BRAT]

HT421l05a

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)
590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)

D p—
-
"

Package Dimension / Internal Circuit

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med
10 med
120 med

10 med

1412 4 3 1B15 U

Color

Super Bright Yellow

[ .
-

Q3311 Commaon Cathode

Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGaInP / GaAs)

620nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med




) EEERAEIRAT)

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

0.36" four digit display

30

B o

: g;i}é }_{} %

;

Pl Nl

mem Commaon Ancde

PAR+ NO,

oo (YY) _aT ) b B
LT L H e

| 205 l : Q511 Comman Cathods
254x5=12.7| 865 '

Wave Length (nm) Vi (V) at Wave Length (nm) Vi (V) at
s M@l=20mA  h=20mA/ an NS M@K=20mA  |=20mA/
: b {Dice Materials) per dice T (Dice Materials) per dice

OPD-Q3610/1B-BW 460nm (InGaN / Saphire) 60 med OPD-Q3610/1LY-BW 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
OPD=Q3610/1LB=BW 470nm (InGaN / Saphire) 120 med OPD-Q3610/1A-BW 610nm (GaAsP | GaF) 10 med
OPD-QIE10MPY-BW 525nm (InGaN / Saphire) 250 med OPD-QIST0/ILABW 610nm (AIGalnP | GaAs) 100 med
OPD-Q3610/G-BW 570nm (GaP | GaP) OPD-Q3E10/1E-BW 620nm (GaAsP | GaP) 10 med

OPD-QI610IYG-BW : 570nm (AlGalnP | GaAs) OPD-Q3610/LE-BW €25nm (AlGalnP | GaAs)

OPD-Q3610/1Y-BW 530nm (GaAsP | GaP) OPD-Q3610/1SR-BW _ 645nm (AlGaAs [ GaAs,SH)

Package Dimension / Internal Circuit

4018

10.16x3=30.48
4.26

f‘:ﬁg ¢[L j P MG1 mEE  DIG3 DG4
T ~ g gg
13 uﬁ ﬁéjdfé 2% ﬁﬁ%s

Q3810 Common Ancde PIN 8, 10, 12 Mo Connect

#0.45
1.2 2.54x7=17.78 1.2

Wave Length (nm) Vi (V) at Wave Length (nm) V¢ (V) at
F('S"A’”j“gg’ M@ I=20mA  k=20mA/ ':g'l”l,"(':'“g";' Color M@k=20mA  k=20mA/
! o (Dice Materials) per dice - (Dice Materials) per dice

OPD-Q3910B-BW 460nm {InGaN / Saphire) 60 med OPD-Q3S10LY-BW Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
OPD-Q3910LB-BW 470nm (InGaM | Saphire) 120 med OPD-Q3910A-BW 610nm (GaAsP | GaP) 10 med

OPD-Q3910PY-BW 525nm (InGaM | Saphire) 250 med OPD-Q3910LA-BW 610nm (AlGalnP | GaAs)

OPD-Q3910G-BW 570nm (GaP | GaP} 15 med OPD-Q3G10E-BW _ 620nm (GaAsP | GaP)
OPD-Q3910YGEBW g n  570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med OPD-Q3OLEBW _ 625nm (AlGalnP | GaAs)
OPD-QIS10Y-BW 530nm (GaAsP | GaP) OPD-QIS10SR-BW _ 645nm (AlGaAs | GaAs,SH)




0.40" four digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-Q40101B-BW
OPD=C4010/1LB-BW
OPD-Q4010MPY-BW
OPD-Q4010/1G-BW
OPD-Q4010HYG-BW

OPD-Q4010/1Y-BW

0.56" four digit display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-QS610/{B-BW
OPD-QS610/1LB-BW
OPD-O5610MPY-BW
OPD-Q56101G-BW
OPD=Q5610/1YG-BW

OPD-QS610/Y-BW

Package Dimension / Internal Circuit

403

10.16x3=30.48

139

2.34%3=127

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)

L -

470nm (InGaN | Saphire)

525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

50.3

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med

250 med

12.7X3=381

Part Number
(C.AICLC)

OPD-Q4010/1LY-BW
OPD-Q4010/1 A-BW
OPD-Q4010/1LA-BW
OPD-Q4010/1E-BW
OPD-Q4010/1LE-BW

OPD-Q4010/1SR-BW

188

2.o4x3=12.7

Wave Length (nm)
M@ I =20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-Q5610/1LY-BW
OPD-Q5610/1A-BW
OPD-Q5610/1LA-BW
OPD-Q5610/1E-BW
OPD-Q5610/1LE-BW

OPD-Q5610/15R-BW

\  EERAERINEIRAT

OPTO PLUS LED CORP.

DiG 1 G DiG 4

E@B@

Je ﬁ.ﬁc

S4010 Common Arads

8
L

&
G

1Y, fﬁéf}x;;e =ﬁﬁi

3
Q4011 Commen Cathode

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)
590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)

m— -

€25nm (AlGalnP | GaAs)

s B

Package Dimension / Internal Circuit

 HHBH

i

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med
10 med
120 med

10 med

036 4

(3132%] i},{fa.

Q5810 Common

]
moa |

& $f1H

Color

Super Bright Yellow

G8E11 Commen Cathede

Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)
590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)

610nm (AlGalnP | GaAs)

O pre—
[ .
e

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med




0.56" four digit display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-Q5622/38-BW
OPD=Q5622/3LB-BW

OPD-Q5622/3PY-BW

0.80" four digit display

p245]

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-QBO10/B-BW
OPD-QB010/LB-BW
OPD-QB010MPY-BW
OPD-QB0101G-BW
OPD=QBO010/1YG-BW

OPD-QB010IY-BW

Package Dimension / Internal Circuit

0.2

12.7x3=381

L=y

Fim S
Gl Gl

RIS BRI BRAT]

OPTO PLUS LED CORP.

8888

]]lE 2

PINL [g_g@

465

equuuti}ézss

PARi NO.E

DATE|

il

18,75

2.94x5=1a.7

Wave Length (nm)

M@ k= 20mA
{Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

716

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

17 med

17.96x3=53.88

14.20,56")

Part Number
(C.AICLC)

OPD-Q5622/3LY-BW
OPD-Q5E22/3A-BW
OPD-Q5622/3LA-BW
OPD-Q5622/3E-BW
OPD-Q562213LE-BW

OPD-Q5622/3SR-BW

oy

$4EiER A4

B 4457

Ei

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)
590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)

m— -

€25nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at

k=

20mA/

per dice

s B

Package Dimension / Internal Circuit

120 med

10 med

100 med

10 med

120 med

10 med

PART NO.

D.ME O0E

205

21.83

EEP

.

20.4¢0.87)

2.54x11=27.94

Wave Length (nm)

M@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm {InGaN / Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)

525nm (InGaN / Saphire)

570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr= 20mA/
per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-Q3010/1LY-BW
OPD-Q8010/1A-BW
OPD-Q8010/1LA-BW
OPD-Q8010/1E-BW
OPD-Q8010/1LE-BW

OPD-Q8010/15R-BW

Super Bright Yellow

Wave Length (nm
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

Color

590nm (AlGalnP | Gas|

610nm (GaAsP | GaP)

)

k=

610nm (AlGalnP | GaAs)

O pre—
[ .
e

Vi (V) at
20mAJ

per dice

120 med

10 med

100 med

10 med




LED DI

— [ e e ] e e e | —a /]

|| “ » White Segment
Gray Face

SPLAY PART NO.
OPD-M58810B-GW

SYSTEM

» Color when customer decide

(example: G = Gap Green, B = Blue, E = 635nm Red,
SR =660nm Red, Y = 585nm Yellow..e.tc..)

» Common Anode / Cathode
Anode = Even number / Cathode = Odd number

2 Reflector Code (REF Code)

=2 Matrix Array format

58=5x8 , 57=5x7 , 88=8x8

=2 Dot size
(example: 5=5mm Dia, 4=4mm Dia)

» Matrix Display

2> Through Hole Display

(COB on board)

Lead - fiiee




0.67" 5x7 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M25710/11B-GW
OPD-M25710/1LB-GW
OPD-M25T101PY-GW
OPD-M2571011G-GW
OPD-M257101YG-GW

OPD-M257101Y-GW

0.67” 5x7 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-M25712/36-BW
OPD-M25T12/3LB-BW
OPD-M25T12/3PY-BW
OPD-M25712/3G-BW
OPD-M257T12/3YG-BW

OPD-M25712/3Y-BW
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L g:“? |

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit
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S4x4=10,

=15.24

2.54x5

2
z
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5.3
G,

£.94 762 294

Vi (V) at
Ir=20mA/
per dice

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)

525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)
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0000000~

Part Number
(C.AICLC)

OPD-M25T10/1LY-GW
OPD-M25710/1A-GW
OPD-M25710/1LA-GW
OPD-M25710/1E-GW
OPD-M25T10/1LE-GW

OPD-M25710/1SR-GW

Anode Column, Cathode Row
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Package Dimension / Internal Circuit
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2.54x6=
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PART No.
DATE CODE

1
=IE-J 259

54x5

o
=
=l

2.54 762

Wave Length (nm)
M@ I =20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice
460nm (InGaN | Saphire) 60 med
470nm (InGaN / Saphire) 120 med
525nm (InGaN / Saphire) 250 med
570nm (GaP | GaP) 15 med

570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med

530nm (GaAsP | GaP)

uomnuu—g

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M25712/3LY-BW
OPD-M25712/3A-BW
OPD-M25T12/3LA-BW
OPD-M25712/3E-BW
OPD-M25T12/3LEEW

OPD-M25712/35R-BW

i
§
5
7

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med

610nm (GaAsP [ GaF) 10 med

610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med
620nm (GaAsP | GaP) 10 med

€25nm (AlGalnP | GaAs)

M25713
Anude Row, Cathade Column
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Color

Super Bright Yellow

Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGaInP / GaAs)
620nm (GaAsP | GaP) 10 med
625nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

645nm (AlGaAs [ GaAs,SH) 10 med




1.20" 5x7 dot matrix display

&

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M3571011B-GW
OPD-M3571011LB-GW
OPD-M3ST101PY-GW
OPD-M35710/1G-GW
OPD-M357101YG-GW

OPD-M3ST101Y-GW

1.20” 5x7 dot matrix display

@

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-M3572011B-BW
OPD-M35720/1LB-BW
OPD-M35720MPY-BW
OPD-M35720/1G-BW
OPD-M357201YG-BW

OPD-M3572011Y-BW
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OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit
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Anode Column, Cathode Row
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378 2.54x6=15.24

Wave Length (nm)
{Dice Materials)
460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaM / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
M@ k= 20mA Ir=20mA/
per dice

60 med

120 med

250 med

15 med
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Part Number
(C.AICLC)

OPD-M35T10/1LY-GW
OPD-M35710/1AGW
OPD-M3ST10/1LA-GW
OPD-M35710/1E-GW
OPD-M35T10/1LE-GW

OPD-M25710/1SR-GW
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® 6 OE6
® 0 0L ¢

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AIGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

Package Dimension / Internal Circuit
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FART WO
DATE CODE

ITITT
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376

3.76 2.54x6=15.24

Wave Length (nm)
M@ I =20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

“ @ koo 2

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M35720/1LY-BW
OPD-M35720/1A-BW
OPD-M35720/1LA-BW
OPD-M35720/1E-BW
OPD-M35720/1LEEW

OPD-M35720/1SR-BW
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Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med
10 med

120 med

10 med
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Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

Color

Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGalnP | Gahs)

620nm (GaAsP | GaP)

-

625nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med
120 med

10 med




1.20" 5x7 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M35722/38-GW
OPD-M35722/3LB-GW
OPD-M35722/3PY-GW
OPD-M35722/3G-GW
OPD-M35722/3YG-GW

OPD-M35722/3Y-GW

1.22" 8x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-M383101B-BW
OPD-M38810/1LB-BW
OPD-M38810MPY-BW
OPD-M38810/1G-BW
OPD-M3881011YG-BW

OPD-M38810/1Y-BW

A g vgg J

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit
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20xB=16

3.

S8

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at

lr=20mA/

per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

17 med
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Part Number
(C.AICLC)

OPD-M35722/3LY-GW
OPD-M35722/3AGW
OPD-M35T22/3LA-GW
OPD-M35722/3E-GW
OPD-M35722/3LE-GW

OPD-M25722/35R-GW

Wave Length (nm)

M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP [ GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)
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Package Dimension / Internal Circuit
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2.54x7=17.78

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at

lr = 20mA/

per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

BEOOELE

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med
10 med

120 med

10 med
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PECEEEE@
s ) o i st e

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M38810/1LY-BW
OPD-M3881011A-BW
OPD-M38810/1LA-BW
OPD-M38810/1E-BW
OPD-M38E10/1LEEW

OPD-M38810/1SR-BW
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Color

Super Bright Yellow
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Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGaInP / GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

625nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med



1.22" 8x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M38812/38-GW
OPD=M3B812/3LB-GW
OPD-M38812/3PY-GW
OPD-M38812/3G-GW
OPD-M38812/3YG-GW

OPD-M38812/3Y-GW

1.41” 5x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-M35810/1B-BW
OPD-M35810/1LB-BW
OPD-M35810MPY-BW
OPD-M35810/11G-BW
OPD-M3581011YG-BW

OPD-M35810/1Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit
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Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)

Vi (V) at
Ir=20mA/
per dice

60 med

470nm (InGaN / Saphire) 120 med

525nm (InGaN / Saphire) 250 med
570nm (GaP | GaP) 15 med
570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med

530nm (GaAsP | GaP) 17 med
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Ancde Column, Cathode Row
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Part Number
(C.AICLC)

OPD-M38E12/3LY-GW
OPD-M3BE12/3AGW
OPD-M38812/3LA-GW
OPD-M38812/3E-GW
OPD-M38812/ILE-GW

OPD-M28812/35R-GW

Package Dimension / Internal Circuit

el
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00 0 Q|00 OO 5
0000 00T

B0.51)
4.08 254x6=1524

Vi (V) at

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA

(Dice Materials) per dice

460nm (InGaN | Saphire) 60 med
470nm (InGaN / Saphire) 120 med
525nm (InGaN / Saphire) 250 med
570nm (GaP | GaP) 15 med

570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med

530nm (GaAsP | GaP)

lr = 20mA/

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M35810/1LY-BW
OPD-M35810/1A-BW
OPD-M35810/1LA-BW
OPD-M35810/1E-BW
OPD-M35810/1LEEW

OPD-M35810/15R-BW

i3

- B

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
610nm (GaAsP | GaF) 10 med
610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med
620nm (GaAsP | GaP) 10 med
625nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

645nm (AlGaAs | GaAs,SH) 10 med
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Color

Super Bright Yellow

CRCNORCRE]

Wave Length (nm)
M@ I = 20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

610nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med
&20nm (GaAsP | GaP) 10 med
625nm (AlGalnP | GaAs)

§45nm (AlGaAs | GaAs,SH)




1.46" 8x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M4B810/1B-GW
OPD=M4B810/1LB-GW
OPD-M4B310/1PY-GW
OPD-M48810/1G-GW
OPD-M4BB1DMYG-GW

OPD-M488101Y-GW

1.46” 8x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-M48812/3B-BW
OPD-M4B312/3LB-BW
OPD-M4B312/3PY-BW
OPD-M4B812/3G-BW
OPD-M4B812/3YG-BW

OPD-M4B812/3Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit
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Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/
per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

Part Number
(C.AICLC)

OPD-M4BE10/1LY-GW
OPD-M4BE10/1AGW
OPD-M48310/1LA-GW
OPD-M48810/1E-GW
(OPD-M48810/1LE-GW

OPD-M48810/15R-GW
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CO000000-8
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2(5

Wave Length (nm)

M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)

610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)
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Package Dimension / Internal Circuit
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Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med

120 med

250 med

15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M48812/3LY-BW
OPD-M48812/3A-BW
OPD-M48812/3LA-BW
OPD-M48812/3E-BW
OPD-M48E12/3LEEW

OPD-M48812/35R-BW
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Vi (V) at

k=

20mA/

per dice

M4ga13
Ancde Row, Cathode Column

120 med

10 med

100 med

10 med

120 med

10 med
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Super Bright Yellow
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Wave Length (nm)

A@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGaInP / GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

625nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at

k=

per dice

120 med

10 med

100 med

10 med

20mA/



2.00” 5x7 dot matrix display
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Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M55710/1B-GW
OPD-M55710/1LB-GW
OPD-M35T10/1PY-GW
OPD-M5571011G-GW
OPDMS5T10MYG-GW

OPD-MSST10MY-GW

2.00” 5x7 dot matrix display

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

PIN144

2.

Sdwp=15.24

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

17 med

Part Number
(C.AICLC)

OPD-M55T10/1LY-GW
OPD-M55T10/1A-GW
OPD-M5ST10/1LA-GW
OPD-M55710/1E-GW
OPD-M5ST10/1LE-GW

OPD-M55710/15R-GW
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Package Dimension / Internal Circuit
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PIN1D

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AIGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

ME5T12

Anode Colsmn, Cathode Row
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5 eoL 1

n
DED

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med

10 med
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PIN 8 No Connect
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Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-MS55712/3B-BW
OPD-M557T12/3LB-BW
OPD-M55T12/3PY-BW
OPD-M557T12/3G-BW
OPD-M557T12/3YG-BW

OPD-M55712/3Y-BW

Color

2,54 x8=P0.32

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-MSST12/3LY-BW
OPD-M55712/3A-BW
OPD-M55T12/3LA-BW
OPD-M55712/3E-BW
OPD-M557T12/3LEBW

OPD-M55712/35R-BW

Color

Super Bright Yellow

-

Wave Length (nm)

A@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGaInP / GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

625nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med
120 med

10 med




2.00” 5x7 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M55714/5B-GW
OPD-M55714/5LB-GW
OPD-M55T14/5PY-GW
OPD-M55714/5G-GW
OPD-M55714/5YG-GW

OPD-MSST14/5Y-GW

Color

2.30” 5x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-M55810(1B-BW
OPD-M55810/1LB-BW
OPD-M55810MPY-BW
OPD-M55810/11G-BW
OPD-M55810/1YG-BW

OPD-M55810/1Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

378

7.62x4=30.4

Dyod0] 3=3302

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

17 med
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MEST14

Anode Coblimn, Cathade Row
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Part Number
(C.AICLC)

OPD-M55T14/5LY-GW
OPD-M55T14/5A-GW
OPD-M55T14/5LA-GW
OPD-M55714/SE-GW
OPD-M5ST14/5LE-GW

OPD-M55714/55R-GW

=03.34

T.EExT

ﬂﬁ

1128

L6 [ 11.28
254x6=15.24

Wave Length (nm)
M@ I =20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-MS5810/1LY-BW
OPD-M5581011A-BW
OPD-M55810/1LA-BW
OPD-M55810/1E-BW
OPD-M55810/1LEBW

OPD-M55810/15R-BW

Anocde Cojumn, Cathode Row

b
|

oL

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)
610nm (AlGalnP | GaAs)

620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

5810

56 ®

mm.l

St W16

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med
10 med

120 med

10 med

M55811

Anade Row, Cathads Colurmn
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Color

Super Bright Yellow

-

a@*_

Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGaInP / GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

625nm (AlGalnP | GaAs)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med



2.30” 5x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M55812/38-GW
OPD-M55812/3LB-GW
OPD-M55812/3PY-GW
OPD-M55812/3G-GW
OPD-M55812/3YG-GW

OPD-M55812/3Y-GW

2.30” 5x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-M55814/5B-BW
OPD-M55814/5LB-BW
OPD-M55814/5PY-BW
OPD-M55814/5G-BW
OPD-M55814/5YG-BW

OPD-M55814/5Y-BW

Package Dimension / Internal Circuit

=334

T EEXT:

254x6=15.24

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

17 med

(= TR R R L

Part Number
(C.AICLC)

OPD-M55812/3LY-GW
OPD-M55E12/3AGW
OPD-M55812/3LA-GW
OPD-M55812/3E-GW
(OPD-M55812/3LE-GW

OPD-M55812/35R-GW

3

=D
looo

Bieco
0i000

B4

Wave Length (nm)
M@ I =20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr= 20mA/
per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-MS5814/5LY-BW
OPD-M55814/5A-BW
OPD-M55814/5LA-BW
OPD-M55814/5E-BW
OPD-M55814/5LE-BW

OPD-M55814/55R-BW

RIS BRI BRAT]

OPTO PLUS LED CORP.
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Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AlGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP) 10 med

€25nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

645nm (AlGaAs | GaAs,SH) 10 med

M55615
Ancda Row, Cathode Cobumn
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EEEEnREES
snlenb-nlnienbeniealiy %
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SR S E e

Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

Color

Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

610nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AIGaInP | GaAs) 100 med
620nm (GaAsP | GaP) 10 med
625nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

645nm (AlGaAs [ GaAs,SH) 10 med




2.30” 8x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M58810/1B-GW
OPD-M5B810/1LB-GW
OPD-M5B310/1PY-GW
OPD-M58810/1G-GW
OPD-M5BB101YG-GW

OPD-M588101Y-GW

2.30” 8x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-M58812/3B-BW
OPD-M58312/3LB-BW
OPD-M58812/3PY-BW
OPD-M58812/3G-BW
OPD-M58812/3YG-BW

OPD-M58812/3Y-BW

OPTO PLUS LED CORP.

Package Dimension / Internal Circuit

—

254x7=17.78

Wave Length (nm)
M@ lr= 20mA
{Dice Materials)
460nm (InGaN / Saphire)
470nm (InGaN | Saphire)
525nm (InGaN | Saphire)
570nm (GaP | GaP)

570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
Ir=20mA/[
per dice
60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

17 med

Part Number
(C.AICLC)

OPD-MSBE10/1LY-GW
OPD-M58E10/1A-GW
OPD-M58810/1LA-GW
OPD-M58810/1E-GW
(OPD-M58810/1LE-GW

OPD-M58810/15R-GW
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Package Dimension / Internal Circuit

50.2
JEExT=53.34

0000000
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£54x7=17.78

Wave Length (nm)
M@ I =20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire)
470nm (InGaM | Saphire)
525nm (InGaN / Saphire)
570nm (GaP | GaP)
570nm (AlGalnP | GaAs)

530nm (GaAsP | GaP)

Vi (V) at
lr = 20mA/

per dice

60 med
120 med
250 med
15 med

40 med

L I

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-MS58812/3LY-BW
OPD-M58812/3A-BW
OPD-M58812/3LA-BW
OPD-M58812/3E-BW
OPD-M58812/3LEEW

OPD-M58812/35R-BW

Wave Length (nm)
M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
610nm (GaAsP | GaF)

610nm (AIGalnP | GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

€25nm (AlGalnP | GaAs)

ME3E1Z

Anode Cduenn, Cathode Row
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Vi (V) at
k= 20mA/
per dice
120 med
10 med
100 med
10 med

120 med

10 med
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Anode Row, Cafhode Caumn

L]

£

1 e Bl

- b k-

£
i
]

E.
3
F,

- ow

3
1

e 1o
o o o o e ey

[ H ) e e e ey
oty o oy o P o o e
g ol i |l it W

£]
i]
i
1]
i]
i
1]
i

i]
L3

4] ]
i [4] ]
£4] 4]
i4]4]
i &]
i4]4]
if&

PROOEOGS

Color

Super Bright Yellow

POROOBG

Wave Length (nm)
A @ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs)
€10nm (GaAsP | GaP)
610nm (AIGaInP / GaAs)
620nm (GaAsP | GaP)

625nm (AlGalnP | GaAs)

-

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

120 med
10 med
100 med
10 med

120 med




2.30” 8x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M58814/5B-GW
OPD=M5B814/5LB-GW
OPD-M5B314/5PY-GW
OPD-M58814/5G-GW
OPD-M5BB14/5YG-GW

OPD-M58814/5Y-GW

2.30” 8x8 dot matrix display

Part Number
(C.A/C.C.)

OPD-M58316/TB-BW
OPD-M58316/7LB-BW
OPD-M5BB16/TPY-BW
OPD-M58816/7G-BW
OPD-M5BB16/TYGEBW

OPD-M58816/7Y-BW

Package Dimension / Internal Circuit

60.2
762x7=53.34

00005

Q000000
OQO00I0000
OOO00O0000

QO0CO0000

009/0000

O|0do

PINI2

hﬁmﬂﬁm'%

254x]]1=27.94

Wave Length (nm)
M@ k= 20mA
{Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire) 60 med

Vi (V) at
per dice

470nm (InGaN | Saphire) 120 med
525nm (InGaM | Saphire) 250 med

570nm (GaP | GaP) 15 med
570nm (AbGalnP | GaAs) 40 med

530nm (GaAsP | GaP)

lr=20mA/

RIS BRI BRAT]

OPTO PLUS LED CORP.

(C.A/C.C)

OPD-M5BE14/5LY-GW
OPD-M5BE14/5A-GW
OPD-M58314/5LA-GW
OPD-M58814/SE-GW
(OPD-M58814/5LE-GW

OPD-M58814/55R-GW

efele[elelele;
000000

| e
(T
I

2.294x15=331_|LL.03

Wave Length (nm)
ha@ I = 20mA
(Dice Materials)

460nm (InGaN | Saphire) 60 med

Vi (V) at
per dice

470nm (InGaN | Saphire) 120 med
525nm (InGaN / Saphire) 250 med

570nm (GaP | GaP) 15 med
570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med

530nm (GaAsP | GaP)

lr = 20mA/

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-MS8B16/7LY-BW
OPD-MS8216/7TA-BW
OPD-M58816/TLA-BW
OPD-M58816/7TE-BW
OPD-M58E16/TLEEW

OPD-M58816/7TSR-BW

Sl

Wave Length (nm)

Vi (V) at
k= 20mA/

per dice

M@ k=20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
610nm (GaAsP | GaF) 10 med
610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med
620nm (GaAsP | GaP) 10 med

€25nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

T T

Package Dimension / Internal Circuit
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Imiltsi
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Trmilllrsi

M58816
Ancde Column,
Cathode Rew

—fs—  One color
- Two color
—{4— Threa color

M58817
Anode Rew,
Cathode Column

Color

Super Bright Yellow

Wave Length (nm)

Vi (V) at
k= 20mA/
per dice

A@ I = 20mA
(Dice Materials)

590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
610nm (GaAsP | GaP) 10 med
610nm (AlGalnP / GaAs) 100 med

10 med

[ .
-




RIE CERIBARMDBIRA

OPTO PLUS LED CORP.

] I-=§§
L g:“? |

Package Dimension / Internal Circuit

i)

4.00” 5x7 dot matrix display 15.24x4=60.96

91,44

15.p4x6

£}

S.08x6=30.48

Wave Length (nm) Vi (V) at
Color M@ lr= 20mA Ir=20mA/
{Dice Materials) per dice

Wave Length (nm) Vi (V) at
Color M@ k= 20mA k= 20mA/
(Dice Materials) per dice

Part Number
(C.AICLC)

Part Number
(C.A/C.C)

OPD-M105710/1B-GW _ 460nm (InGaN / Saphire) 60 med OPD-M105T10/1LY-GW Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med
OPD-M105710/1LB-GW _ 470nm (InGaN / Saphire) OPD-M105T10/1AGW . ] 610nm (GaAsP [ GaF) 10 med

OPD-M105T10/1PY=-GW _ $525nm (InGaN / Saphire) OPD-M1057T10/1LA=GW p | 610nm (AlGalnP | GaAs)
—— _ R—— S—— e
OPD-M10571011YG-GW  Supe N 570nm [AlGalnP | GaAs) OPD-M105T10/ LE-GW _ €25nm (AlGalnP | GaAs)

OPD-M105T10/1Y-GW 530nm (GaAsP | GaP) OPD-M105T101SR-GW

4,00” 5x7 dot matrix display

&

M105710 M1057T11
Anode Column, Cathode Row Anode Row, Cathode Column

2
)

PN O No Connect

—{— One color
—— Two color

Wave Length (nm) Vi (V) at
M@ I =20mA lr= 20mA/
(Dice Materials) per dice

OPD-M105712/3B-BW _ 460nm (InGaN | Saphire) 60 med OPD-M10ST12I3LY-BW Super Bright Yellow 590nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

OPD-M10571213LB-BW _ 470nm (InGaN | Saphire) 120med  OPD-MIOSTI23A-BW “
OPD-WMO5712/3PY-BW _ 525nm (InGaN | Saphire) 250med  OPDMAOSTIZIBLA-BW _ nber
OPD-M105712/3G-BW _ 570nm (GaP | GaP) 15 med OPD-M105T12/3E-BW _ 620nm (GaAsP | GaP) 10 med

OPD-M105712/3YG-BW 570nm (AlGalnP | GaAs) 40 med OPD-M105T12/3LE-BW 625nm (AlGalnP | GaAs) 120 med

OPD-M105712/3Y-BW 590nm (GaAsP | GaP) OPD-M105712/35R-BW _ 645nm (AlGaAs [ GaAs,SH) 10 med

Wave Length (nm)  Vi(V)at
M@ I = 20mA k=20mA/
(Dice Materials) per dice

Part Number

Part Number Col
(C.AIC.C.) Q1L

(CA/C.C.) Color

610nm (GaAsP | GaP) 10 med

610nm (AlGalnP | GaAs) 100 med





